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1. Przedmiot normy. Przedmiotem arkusza normy jest

‘metoda pomiaru rozkiadu widmowego czulodci fotorezystora
przeznaczonego do detekcji promieniowania podczerwonego.

w zakresie widmowym od 0,7 do 3 um.

2. Uklad pomiarowy --wg rysunku.
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1- #rédio promieniowania (zaréwka wstegowa), 2a, 2b-
modulatory o czgstotliwoéciach f, i fos 3a, 3b- Zrédia na-
pigcia odniesjenia o czgstothwoécmch fi 1 fas 4 - mono-
chromator, § - fotorezystor czuly na promieniowanie pod-
czerwone, 6 - termoelement, 7a, 7b - mikrowoltomierze se-
lektywne dla czestotliwosci f, i fp, 8a, 8b- detektory ho-
modynowe dla czestotliwosci fy i f, 9 - plytka odbijajgca
- przepuszczajgca

3. Wymagania dotyczgce elementédw ukladu pomiarowego

a) wilgotnosé wzgledna w komorze 4éwiatloszczeinej -

"4

nie wieksza niz 75 %;
b) temperatura otoczenia (tgmp W czasie wykonywania

pomiaru powinna byé réwna 25.33 +2 X;

el tem‘per&tura barwowa zardéwki wstegowej T, = 2850K;

d) Zrdédlo promieniowania (zaréwka wstegowa) oraz sil-
niki modulatoréw zasila¢ zgodnie z warunkami podanymi na
'matryce Zrédla i silnikéw, tzn. stosujgc stabilizator  na-
piecia oraz zasilacz stalopradowy o dokladnoém stabiliza-

' cji prgdowej 510 4;

e) napiecie szumodw zasilacza fotorezystora powinno byé
mniejsze niz 10 % wartosci napiecia szumdw fotorezystora
czulego na promieniowanie podczerwone;

f) modut impedancji wejsciowej mikrowoltomierza selek-

tywnego z przedwzmacniaczem powinien by¢ nie  mniejszy

|
niz 10-krotna wartoéé‘maksymalnej stosowanej rezystancji
obcigzenia; ' '
g) pasmo przenoszenia woltomierza selektywnego z
przedwzmacniaczem nie powinno by<¢ wieksze niz 1/10 war-

toéci czestotliwosci modulacji,

h) napiecie szumdw wejsciowych mikrowoltomierza se-

lektywnego powinno by¢ mniejsze niz 1/5 napigcia szumdw
fotorezystora;
i) liniowoéé wskazan wzmacniacza dla  sinusoidalnych

napieé wejéciowych powinna byé lepsza niz £0,5 %;
i) pomiar napiecia sygnalu U; nalezy wyznaczyé tak jak

przy wyznaczaniu czulosci ark.01, p. 4.1, stosujgc wzér

w ktérym:
Uf - napiecie sygnglu mierzone,

U‘G‘ - napiecie szumu mierzone dla wartoci | stosunku
sygnalu do szumu, mniejszej niz 10;-

dla wartosci sfosunku sygnalu do szumu mniejszego niz
5 nalezy stosowaé detektor homodynowy z filtrem o duzej
statej czasowej; fotorezystor czuly na promieﬂiowani'e pod-
czerwone nalezy oswietlad .\viqzkac promienicm_rani? mono- -
chromatycznego od 0,7 do 3 pm;

k) promieniowanie Zrédla powinno byé dwukrotnie mo-
dulowane z czestotliwo$ciami f, i f,; czestotliwosé f; sto-
suje sie przy wyznaczaniu, tzn. 1000 Hz (jesli w normie
przedmiotowej nie ustalono inaczej); ozestotliwosé fz. po-
winna wynosié kilka lub kilkanascie Hz; nalezy ustalié cze-
stotliwo$¢ modulacji tak, aby zadna z nich nie byla harmo-

niczng drugiej.
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4. Kolejned¢ czymnosci przy pomiatrze rozkladu widmo~
wego czutodci |

a) wigczyé zasilanie Zrédia proinigpiowania i ustawic
wymagana, vfu.rtoéé ﬁatqienia zasilajqcégo‘ 2arc§wkq wstego-
wa; |

b) wigczyé modulatory-i ustalié czestotliwoéé modulaciji
fl i 'fz (np. 1000 Hz i 13 Hz); |

¢) umiedci¢ fotorezystor w uchwycie pomiarowym w ko-
morze $wiatloszczelnej;

'd) skierowaé czeéci wigzki promieniowania monochro-
'm&tyCZ.nego z wyj$cia monochromatora na powierzchnie czyn
ng mierzonego fotorezystora, a drugg cze¢$¢é na powierzch-
nie czynng termoelementu ( sygnat z termoelementu jest pro-
porcjonalny do wartosci skutecznej mocy prqmiéniowania
na wyjéciu monochromatora); wskazania dotyczace sposo-

bu detekcji pomiaru sygnalu z termoelementu sa takie same,

jak dla sygnalu mierzonego fotorezystora czulego na pro-
mieniowanie podczerwone;
e) ‘zmieniajqc polozenie bebna monochromatora nalezy
e % ’

. '-zmiet:_:‘zyé sygnaly z fotorezystora i termoelementu co naj-

mniej w 20 réwno oddalonych pun]ctacb diugoséci fali ,n& ktd-.

re jest czuly badany fotdrezystor- co najmniej 10 punktéw'
pomiarowych powumo leze¢ w przedziale’ diugoém fal,-*dla‘.‘
ktorych czutosé fotorezystora jest WIQkSZ& od 1/2 ‘czulog=
ci maksymalnej,

f) nalezy obliczyé stosunek napiecia sygﬁal‘u z fdtore'z‘:}r;.
stora do napigcia sygnatu z termoelementu dla kazdej dtu- |
gosci fali, dla ktérej wykonywano pomiar i podzielié” pl_'}.erz
wartos¢ maksymalng tego stosunku.

Otrzymane w ten sposéE wartoséci nalezy p_rzedstawié w
funkcji diugosci fali promieniowania padajgcego m‘ fotore-.

zystor.

5. Warunki pomiaru. Norma przedmiotowa powinna okres-

lac:

a) temperaturg barwowg zardwki wstggowej,
_ b) wartosci napiecia zasilania fotorezystora czulego na
promieniowanie podczerwone,

c) wart?éé rezystora obcigzenia,

d) zakres czulosci widmowej.
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